杭州经济技术开发区产学研合作中心                                                


开发区企业产学研合作需求征集表（2013）
开发区科技局联系人：虞向群，傅淑娟，联系方式：89898718,86877912. 邮箱：hccper@163.com
一、企业基本情况
	单位名称
	杭州士兰明芯科技有限公司
	所属行业
	电子信息

	通讯地址
	杭州经济技术开发区白杨街道10号大街300号
	邮政编码
	310018

	负 责 人
	江忠永
	电  话
	86708306
	手  机
	

	联 系 人
	黄莹
	电  话
	86708322
	手  机
	13757140637

	电子信箱
	Huangying@silanled.com
	传真
	86708319

	职工人数
	
	专业技术

人员数
	
	资产总额

（万元）
	102266.77

	主要产品

和企业情况简介
	主要产品：发光二极管芯片

简介：杭州士兰明芯科技有限公司是杭州士兰微电子股份有限公司在化合物芯片制造领域全资投资的专业从事高亮度发光二极管（应用于半导体照明）的高新技术企业。公司成立于2004年9月，目前注册资本金为7亿元人民币，坐落于杭州下沙经济技术开发区，公司产品涵盖了高亮度氮化物薄膜材料外延生长和蓝绿红芯片制造，广泛应用于户内外LED全彩屏、半导体照明等高端应用领域。目前，明芯蓝、绿光芯片的产品品质、可靠性等指标已达到了国际先进水平。



二、企业近期希望解决的技术难题、技术产品需求的情况
	技术及产品需求名称
	1、高亮度GaN基LED外延生长和芯片制造技术
2、硅衬底GaN基薄膜生长及器件制造技术 

	需求类别
	1
	1.解决关键技术难题   2.新产品开发  3.引进科技成果     4.共建研发机构    5、其他

	需求

简介
	1、 （技术难题和技术产品需求的描述）

2、 随着LED照明市场的白热化，对高亮度GaN基白光LED亮度的需要愈演愈热，所以对于GaN基LED外延薄膜的生长技术及芯片制造技术需求也持续升温，而由于GaN基薄膜属于异质外延，相比同质外延，薄膜质量较差，所以衍生出一些列的技术难题函待解决。

3、 硅衬底以其大尺寸，价格便宜，优良导热性能，且能与集成电路线兼容等优势，成为未来GaN基外延非常有前途的衬底，但是同样是因为异质外延，生长出来的薄膜质量差，容易龟裂，所以存在一些列的技术难题。解决这些问题，就可以使GaN半导体和集成电路集成在一起，可以制作各种功率器件，高电子迁移率器件，发光器件。

	项目基础

及支撑条件
	（包括项目所处阶段、投入资金、人力资源、仪器设备、厂房等）

1、高亮度GaN基LED外延生长和芯片制造技术，
2、硅衬底GaN基薄膜生长及器件制造技术，

	购买技术费用
	解决技术难题和引进技术产品希望的投资额       万元
	需求有效期
	2013年1月至

2015年12月


三、企业对专家资源的需求情况
	希望与省内外哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体
	

	希望采用何种合作模式
	□技术转让 □技术入股 □联合开发 □委托研发 □共建实体

	对专家及团队所属领域和水平的要求
	


四、企业对引进科技成果转化项目需求情况
	意向引进或合作的科技成果项目名称
	

	项目技术指标描述
	

	对所需成果项目及

转让方有何要求
	



